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DIODE-PENTODE with variable mutual
use as R.F., I.F. or amplifier
DIODE-PENTHODE & pente variable pour
en amplificatrice H.F., M.F. ou B.TF.
DICDE-PENTODE mit veridnderlicher Steilheit zur Ver-
wendung als HF-, ZF- oder NF-Verstdrker

conducsance for

Ael's

l'utilisation

Heating : indirect by A.C. or D.C.;
series supply
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; Ve = 12,6 V
alimentation série 5
Heizung : indirekt durch Wechsel- If = 100 mA
oder Gleichstrom;
Serienspeisung
Dimensions in mm
Dimensions en mm

Abmessungen in mm

|

g3
[

max 7

[IAL

mex 23,

Base, culot, Sockel: Rimlock

Capacitances Pentode section Dicde section
Capacités Partie penthode Partie diode
Kapazitdten Pentodenteil Diodenteil
Ca = 5,2 pF Ca = 3,3 pF
Ca1 = 4,1 pF Car < 0,02 pF
Cag1 < 0,002 pF
Cg1f < 0,05 pF
Between diode and pentode sections
Entre les parties diode et penthode
Zwischen Dioden- und Pentodenteil
Cag1 < 0,0015 pF
Cda < 0,15 pF
12,12.1953 939 4641 1s
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Operating characteristics of the pentode section as
R.F. or I.F. amplifier

Caractéristigues d'utilisation de la partie penthode
en amplificatrice H.F. ou NM.F.

Betriebsdaten des Pentodenteiles als HF- oder ZF-

Verstédrker

Va=Vb= 100 170 200 v
Vg3 = (0] 0 (o} v
Rg2 = 56 56 76 kQ
Ry = 3u 310 310 Q
Vei = T2 i B B 2 M
Vgo = 50 - 85 - 85 -V
Ia = 2,8 - 5,0 - 5.0 - mA
Ig2 0,9 - 1.5 - 155 - mA
S = 1700 17 2000 20 2000 20 uh&/V
Ri = 0,85 >10 0,9 >10 1,0 >10 MQ
uglgl= 16 - 16 - 16 -
Rea = 548 - T:5 - T+ - kQ

Operating characteristics of the pentode section as
resistance coupled A.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode
en amplificatrice B.F. & couplage par résistance
Betriebsdaten des Pentodenteiles als NF-Verst&r-
ker mit Widerstandskopplung

i/}
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This valve can be used without special precautions
against microphonic effect 1in circuits in which the
input voltage Vi 2 10 mV for an output of 50 mW of the
output valve -

Ce tube peut etre utilisé sans précautions spéciales
contre 1'effet microphonique dans des circuits dont
la tension d'entrée Vi 2 10 mV pour une puissance de
50 mW du tube de sortie

Diese RShre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mi-
krophonie verwendet werden in Schaltungen die fur eine
Eingangsspannung Vi 2 10 mV eine Leistung von 50 mW
der Endréhre ergeben

Ae Vb = 170 V;Ra =0,22 MQ; Rg2 = 0,82 MQ;Rk = 2,7 k@
~Vp| Ta | Ig2 Vo |dg.. (%) diot (%) T (%)

(D] )] (ma) 75 [(Vo=3V, ¢p)(Vom5V pp) | (Vo=EVe)
0[0,50/0,17] 80 0,8 1,0 T2
510,38/0,12 | 23 1,5 2,45 4,0

10|0,28|0,09 | 14 159 3,2 5,0

15|0,20( 0,06 9 2,6 4,2 645

20|0,14/0,04| 6 3,6 6,0 9,0

B. Vb = 170 V;Ra = 0,1 MQ; Rg2 = 0,33 MR;Rk = 1,5 kQ

Ty [Ta [ 182] Vo [dpg, (P [dpyy (F) | dpgq ()
(V) |(ma) | (ma) | " (Vo=3V e p)l(Vo=5V o) | (VO=8Y op)

0(1,05/0,37| 68 0,75 0,8 1.d

5 10,71 0,25 20 242 32 5ip0
10 |0,48]{0,17| 10 2,4 3,7 545
15 |0,30| 0,11 6 350 4,5 740
20 |0,16{ 0,07 | 3,5 592 8,0 12
C. Vb = 100 V;Ra = 0,22MQ; Rg2 = 0,82 MQ;Rk = 2,7 k@

7 7
Ve[ Ta | Te2| Yo [ay p (B) | dpoy (F)

R e
(V) [(mA)]| (ma) (Vo=3V  co)|(Vo=5V ce)
0(0,29|0,09| 75 0,9 R
2,5 104221 0,07 | 27 2,6 4,4
51951704505 15 342 5,0
7,5(0,13/0,04 | 10 4,0 6,5
10(0,10{ 0,03 T 552 8,0
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Limiting values of the pentode section
Caractéristiques limites de la partie penthode
Grenzdaten des Pentodenteiles

D. Vp = 100 V; Rg = 0,1 MR; Rg2 = 0,33 MQ; Rk = 1,5 kQ
-Vp | Ia | Ig2| Vo | Gtot (%) dtot (%)
Vi

(v) | (ma) | (ma) (Vo=3Verr) | (Vo=5Verr)

00,58 0,21| 60 0,9 1,0
2,5 10,43 | 0,14] 25 2,3 4,5

510,31 0,10( 12 a5 6,0
7,5 (0,21 0,07|7,5 4,7 8,0

10 | 0,14 | 0,05 5 7,0 11,0

Vao = max. 550V
Va = max. 250V
Wa = max. 2%
V52o = max. 550V
Vgp (Ia < 2,5 mA) = max. 250V
Vgo (Ia = 5 mA) =max. 125V
Wg2 " = max. 0,3 W
Ik = max. 10 mA
Vg1 (Igy = 40,3 pA) = max. =1,3 V
Rg1 = max. 3 MQ
Rg3 = max. 3 MQ
Ry = max. 20 kQ
Vkr = max. 150 V

Limiting values of the diode section

Caractéristiques limites de la partie diode

Grenzdaten des Diodenteiles
VdinvP = max. 3507V
Ia = max. 0,8 mA
Tap = max. 5 mA
Rgp = max. 20 kQ
Vi = max. 150V

7Z2 0304 4.




